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NPN SILICON LOW POWER TRANSISTOR 

Qualified per MIL-PRF-19500/313 
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DEVICES LEVELS 

 2N2432 2N2432UB  JAN 
 2N2432A 2N2432AUB  JANTX 
    JANTXV 
     

 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = +25°C unless otherwise noted) 

Parameters / Test Conditions Symbol
2N2432 
2N2432UB 

2N2432A 
2N2432AUB

Unit 

Collector-Emitter Voltage VCEO 30 45 Vdc 

Collector -Base Voltage VCBO 30 45 Vdc 

Emitter-Collector Voltage VECO 15 18 Vdc 

Collector Current IC 100 mAdc 

Total Power Dissipation @    

TA = +83°C 2N2432 - 2N2432A   360 mW 

TC = +150°C 2N2432 - 2N2432A  PT 360 mW 

TSP = +165°C 2N2432UB - 2N2432AUB  360 mW 

Operating & Storage Junction Temperature Range Tj, Tstg -65 to +200 °C 

Thermal Resistance, Junction-to-Case 
           2N2432 - 2N2432A RJC 150 °C/W 

Thermal Resistance, Junction-to-Solder Pads 
           2N2432UB - 2N2432AUB RJSP 95 °C/W 

NOTES:  
1. Derate linearly 2.0 mW°/C above TA = +25°C. 
2. Derate linearly 3.08 mW°/C above TC = +83°C. 

 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, unless otherwise noted) 

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 

OFF CHARACTERTICS     
Emitter-Collector Breakdown Voltage    

Vdc IE = 100µAdc, IB = 0 
 
IE = 10mAdc, IB = 0 

2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 
Both 

V(BR)ECO 

 

15 
18 
10 

 

Collector-Emitter Breakdown Voltage    

Vdc IC = 10mAdc 2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 

V(BR)CEO 

 

30 
45  

Collector-Emitter Cutoff Current    
Adc VCB = 25Vdc 

VCB = 40Vdc 
2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 

 

ICES  
10 
10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO-18 (TO-206AA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UB Package 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, unless otherwise noted) 

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 

OFF CHARACTERISTICS  

Collector- Base Cutoff Current 

ICBO 
 

   
VCB = 30Vdc 
VCB = 25Vdc 
VCB = 40Vdc 
VCB = 45Vdc 

2N2432 - 2N2432UB 
2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 
2N2432A - 2N2432AUB 

 100 
10 
100 
10 

Adc 
Adc 
Adc 
Adc 

Emitter-Collector Cutoff Current 
IECS 

  
Adc VEC = 15Vdc, VBC = 0Vdc   2.0 

Emitter-Base Cutoff Current 
IEBO 

   
VEB = 15Vdc   2.0 Adc 

ON CHARACTERISTICS (1) 

Forward-Current Transfer Ratio 

hFE 

  

 IC = 10µAdc, VCE = 5.0Vdc 
IC = 1.0mAdc, VCE = 5.0Vdc 

 30 
80 

 
400 

Forward-Current Transfer Ration (Inverted Connection) 

hFE(inv) 

  

 IE = 0.2mAdc, VCE = 5.0Vdc 2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 

2.0 
3.0 

 

Collector-Emitter Saturation Voltage  

VCE(sat) 

  

Vdc IC = 10mAdc, IB = 0.5mAdc 2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 

 0.15 

Emitter-Collector Offset Voltage     

mVdc 

IE = 0mAdc, IB = 200µAdc 2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 

VEC(ofs) 

 0.5 
0.4 
1.0 
0.7 

IE = 0mAdc, IB = 1.0mAdc 2N2432 - 2N2432UB 
2N2432A - 2N2432AUB 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 

Forward Current Transfer Ratio 
IC = 1.0mAdc, VCE = 5.0Vdc, f = 20MHz 

|hfe| 2.0 10  

Output Capacitance  
Cobo  12 pF VCB = 0Vdc, IE = 0, 100kHz  f  1.0MHz  

Input Capacitance 
Cibo  12 pF VEB = 0Vdc, IC = 0, 100kHz  f  1.0MHz  

 

(1) Pulse Test: Pulse Width = 300s, Duty Cycle  2.0%. 
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 PACKAGE DIMENSIONS 
 

 
 
NOTES:  

1. Dimension are in inches.  
2. Millimeters are given for general information only.  
3. Beyond r (radius) maximum, TW shall be held for a minimum length of .011 (0.28 mm).  
4. Dimension TL measured from maximum HD.  
5. Body contour optional within zone defined by HD, CD, and Q.  
6. Leads at gauge plane .054 +.001 -.000 inch (1.37 +0.03 -0.00 mm) below seating plane shall be within .007 inch (0.18 

mm) radius of true position (TP) at maximum material condition (MMC) relative to tab at MMC.  
7. Dimension LU applies between L1 and L2.  Dimension LD applies between L2 and LL minimum.  Diameter is 

uncontrolled in L1 and beyond LL minimum.  
8. All three leads.  
9. The collector shall be internally connected to the case.  
10. Dimension r (radius) applies to both inside corners of tab.  
11. In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to φx symbology.  
12. Lead 1 = emitter, lead 2 = base, lead 3 = collector.  

  
FIGURE 1.  Physical dimensions (similar to TO-18). 

 
 

  

 Dimensions  
Symbol Inches Millimeters Notes 

 Min Max Min Max  
CD .178 .195 4.52 4.95  
CH .170 .210 4.32 5.33  
HD .209 .230 5.31 5.84  
LC .100 TP 2.54 TP 6 
LD .016 .021 0.41 0.53 7,8 
LL .500 .750 12.70 19.05 7,8,13 
LU .016 .019 0.41 0.48 7,8 
L1  .050  1.27 7,8 
L2 .250  6.35  7,8 
P .100  2.54   
Q  .030  0.76 5 

TL .028 .048 0.71 1.22 3,4 
TW .036 .046 0.91 1.17 3 
R  .010  0.25 10 

α 45° TP 45° TP 6 
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NOTES:  

1. Dimensions are in inches.  
2. Millimeters are given for general information only.  
3. Hatched areas on package denote metallized areas.  
4. Pad 1 = Base, Pad 2 = Emitter, Pad 3 = Collector, Pad 4 = Shielding connected to the lid. 
5. In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to φx symbology. 

 
 

FIGURE 2.  Physical dimensions - surface mount (AUB and UB version). 

 Dimensions    Dimensions  

Symbol Inches Millimeters Notes  Symbol Inches Millimeters Notes 
 Min Max Min Max    Min Max Min Max  

BH .046 .056 1.17 1.42   LS1 .035 .039 0.89 0.99  

BL .115 .128 2.92 3.25   LS2 .071 .079 1.80 2.01  

BW .085 .108 2.16 2.74   LW .016 .024 0.41 0.61  

CL .115 .128 2.92 3.25   r  .008  .20  

CW .085 .108 2.16 2.74   r1  .012  .31  

LL1 .022 .038 0.56 0.96   r2  .022  .56  

LL2 .017 .035 0.43 0.89         



 

гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

 

 

 

О компании 

 ООО "ТрейдЭлектроникс"  - это оперативные поставки широкого 

спектра электронных компонентов отечественного и импортного 
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 

складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более 
полумиллиона наименований. 

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически 
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми 

партиями, так и в розницу. 

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает 

надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные 
сроки. 

Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней. 

Срок поставки из Азии – от 10 дней. 

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и 
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов. 

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных 

сэмплов. 

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть 

уверенными в себе и надежными для наших клиентов. 

Наша компания это: 

 Гарантия качества поставляемой продукции 

 Широкий ассортимент 

 Минимальные сроки поставок 

 Техническая поддержка 

 Подбор комплектации 

 Индивидуальный подход 

 Гибкое ценообразование 

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, 
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой 

электроники. 

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и 

доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от 
сотрудничества с нами! 

 

treyd6
Sticky Note
Accepted set by treyd6



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем 

на российский рынок 



гарантия бесперебойности производства и 
качества выпускаемой  продукции 

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех 
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего 

выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей 
компанией  будет для Вас максимально выгодным! 

С уважением, 

Менеджер отдела продаж ООО 

«Трейд Электроникс» 

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169  

manager28@tradeelectronics.ru 

http://www.tradeelectronics.ru/ 

http://www.tradeelectronics.ru/

